
早期的装置思念具生肆水冷或用沿管轴 发射外，它又费钱，又费力。金属分段水冷

聚键的棋场搓激光束限制在一个狭窄的扇形 也证明不太适用。

区中。采用磁场的麻烦在于，除限制了激光 译自 Electronics ， 1967 (Apr. 17) , 40, 1<28, 222 

单频 CO2 激光器

在很多公司都想从 CO2 激光器获得更

高输出功率的时候，美帝休斯飞机公司却制

出一台具有连续波的 CO2 激光器，其输出功

率只宦豆豆L 但却以单频和单波长运转。这
种装置对通讯和雷达应用是重要的。

该装置在波长 10.59 微米处运转，为一

封闭系统(与流动气体相反) ，并加水冷。用

石英或殷钢作谐振腔，长为 50 厘米，直径为

1 厘米。

实现上述单频运转后，体斯正在建造一

台民←1 米、直径 1厘米的监光系统，预定在

六月份完成，这也是一个封闭系统，有 10-­

旦旦的撤出。

该公司的研究者克拉克说，他们可把单

频、单波长技术扩展到ËU 4 举羊，输出功率超

过卫生亘

休斯己将几台这样的装置交付军事部

门，以鉴定在通讯和测距方面的应用情况。

有些己出售给商业用户。

CO2 激光器以单波长运转时，几主丰主

以多应士立的模运鼓吐真同楼盟章、效率2 而其

它的连续波气体激光器，在以单波长运转时，

效率会降低。 CO2 激光还有一个仅约 60--

80兆赫的窄跃迁线宽，而且每个波长只有一

种频率。其它的气体激光器，例如氧离子激

光器，其跃迁线宽约 4000 兆赫，且在同一波

长处有很多频率。

使用 CO2 激光器的一个重要问题，是几

个波长能同时振荡。这些波长挨得非常紧

密，以至难于分离。然而，休斯没有用色散

元件~ (例如岩盐) ，几乎能够抑制其他波型的

振荡而只留一个。采用的方法为 z

·扭孽撵拯庭且总库.- 以利于在一个跃

迁仁的振荡，而抑制临近跃迁的振荡。

·增扭跑先盎忠氮直住ð.丘如使从一个跃

迁到另一个跃注也能量民这算移。

·词才销且强丘u:.生辐射的反射镜) , 

以实现单波长运转。

该公司正在做一个短而窄的、具有最佳

谐振腔设计的激光器，以保证谐振腔的稳定，

并获得单纵模和单横模。

译自 Electronics， 1967(Mar. 的， 40, 1<2 5, 54 

输出 10 万瓦的紫外脉冲气体激光器

输出十万瓦的近紫外脉冲气体激光器已

在美帝阿夫科 · 爱伐列特研究所研制出，取

名为"C102 型"。脉冲重复频率为每秒一百

次。与迄今为止的固体激光器比较，其显著

的特征是总滞后时间在 1 微秒以内，并能不

断保持等待触发信号的状态。

34 •. 

最近进行的寿命试验表明 ， 102 型激光

器在重复工作 2500 万次(脉冲)以后依然稳

定，依靠测量仪器不能觉察到峰值输出和脉

冲宽度的变化。这种激光器使用铝制的 U型

管，侧壁涂以介质，其内充以氯气，用高压

大电流放电激发，使氮分子处于第二能带，
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发射出 3371 埃的近紫外线，脉冲持续时间约

为二亿分之一秒。只用了一个反射镜，但是

它使管的长度增加一倍，光束发散度减为二

分之一。

此装置的一个特征是，激光管借助于高

速断路插销与放电回路脱离。为了获得合适

的光束发射度，可选择与放电回路连结的插

销，从而给出种种管道特性。

另一特点是采用交叉场式设计，即在受

激氮射出射线的直角方向上加一电场。如果

象普通气体激光器那样采取在管道端面加电

场的方式，则必须用约 50 万伏高压来产生电

场，但在新设计中，可以采用低得多的电压。

作为气体激光工作体的氮发挥了显著的

同步性，对任何外加的触发信号，在 1 微秒

的总延迟时间以内，即发生激光脉冲。这和

固体激光显著不同，光泵方式的固体激光的

Q 开关，由于与其光泵的终了有关， 普通需

要 1 毫秒数量级的延迟时间。由于氮激光器

具有这样迅速的响应速度，故不断地保持等

待触发信号的状态，便能响应外部紧急变化

而在微秒时间内动作。

由于此种激光器发射 3371 埃的近紫 外

线，有 10 万瓦的峰值输出，脉冲重复频率

高，响应迅速，故可考虑用于高速运动物体

的光雷达追踪、超高速摄影和光学上的短时

分度效应的研究等方面。

译自 《科学新闻 >>， 1967(7 月) ，施1197 ， 3 

40 千瓦脉冲铜蒸汽激光器

从铜蒸汽激光器已在 5105 .45 埃处获得

40 千瓦的峰值脉冲功率。此种激光器的热

区为 5 厘米(内径) x 80 厘米(长)。在半最

大值时，激光脉冲的全宽度为 16 毫微秒，相

邻两激光脉冲的间隔为 0.8 毫秒。 早期的装

置，其热区为 1 厘米(内径) x 80 厘米(长)，

在线区产生 2 千瓦的峰值激光脉冲。放电管

内径由 1 厘米增加至 5 厘米，并未使激光脉

冲产生可观的延长。放电的总截面区大，故

激光脉冲窄。脉冲开始于施加电流脉冲后~

100 毫微秒。 装置的效率为1.2%0 对这种

几和结构来说，此值既非最大，亦非最佳，

仅仅表明铜激光器作为有效的高功率脉冲可

见激光器的可能性得到进一步实现。

译自 Derr V. E. , McNice G. T ., Bull. Amer. 

Phys. S oc. , 1967 , 12，随1 ， 90 

GaAs 激光器产生对称图案

利用一种新的嫁一碑激光器结构，美帝贝

耳电话实验室己在近场和远场情况下获得对

3 称辐射图案。这对于半导体激光器来说还是

第一次。这种图案与具有外聚焦反射镜的气

体激光器所产生的相似。这种 GaAs 结构似

乎在内部完成了辐射聚焦，因而所产生的图

案具有几:个垂直带以及仅含一个单主垂直带

的一些简单图案。图案简单，将有助于激光

器与其他光学器件相糯合，并能增进光束的

远距离传送。该实验室的激光器(p+-n-n+或

扩-n+层)利用厚两微米或稍薄的 p+ 层。制造

GaAs 激光器时，采用的是"条状接触"方式，

故沿半导体-氏度的方向，就有一细条金属与

扩层接触，因此仅为细条所复盖的区域才受

到激励。该实验室认为，聚焦过程发生在激

光器裂开面反射镜之间。

译自 Tech. Week , 1967 (Mar. 6) , 20 , :1'& 10, 4 
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